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  تشکر و قدردانی
  

 کارشناسـی  خصوص اسـاتید دورۀ   بدانم از تمامی اساتید بزرگوار      خود لازم می   در اینجا بر  
 بـرای همـۀ آنهـا       . باشم ارشد که تا این مرحله از تحصیلم مرا یاری نمودند کمال تشکر را داشته             

  .خواستارم راشادکامی ،کامروایی و موفقیت
 کـه راهنمـایی اینجانـب را در ایـن           دالعلی رمضانی جناب آقای دکتر عب    بزرگوار از استاد   

 پروژه به عهده داشته و دلسوزانه مرا یاری نمودند عمیقاً سپاسگزارم و توفیق روزافـزون را بـرای                 
  .شان آرزو دارمای

-بدون مشاوره این پروژه    انجام  که  کاشی از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد الماسی       

   . کمال تشکر را دارم و سلامتی و موفقیت ایشان را آرزومندمممکن نبود های راهگشای ایشان
 و جنـاب     از دانـشگاه   عنوان استاد داور مـدعو خـارج      از جناب آقای دکتر پیروز مرعشی به      

عنوان استاد داور داخل دانشگاه که پایان نامۀ اینجانب را مـورد            به  احسان روزمه  آقای دکتر سید  
 جناب آقـای    همینطور از  .نمایممطالعه قرار داده و در جلسۀ دفاع بنده شرکت نمودند تشکر می           

عنوان نمایندۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه قبول زحمت نمودند کمال         نژاد که به  دکتر رضا جهانی  
   .تشکر را دارم

 تمامی دوستانی که در طـول انجـام ایـن پـروژه در آزمایـشگاه نانومغنـاطیس                  در ادامه از  
زاده سپاسگزارم  دانشگاه کاشان با من همکاری داشتند بخصوص دوست خوبم خانم عاطفه کریم           

های روحی آنها طی این مرحله بـرایم         که بدون مساعدت    و اقوامی   تمامی دوستان  ازو همینطور   
 از صـمیم قلـب      دادنـد قـرار    اشت مرا مورد لطف و حمایـت خـود        دشوار بود و آنها بدون چشمد     

  . کنمها را برایشان آرزو میم و  بهترینمتشکر
هـای زنـدگیم    ام که نه در ایام کارشناسی ارشـد کـه در تمـامی سـال              در پایان از خانواده   

     . گرچه این اندک در برابر زحمات آنها ناچیز است،نمایماند تقدیر میام بودهپشتوانه
 



  چکیده
اس سهای ثبت مغناطیسی با ظرفیت بـالا کـاملاً اح ـ         شرفت تکنولوژی، نیاز به محیط    یبا پ 

ثبـت مغناطیـسی عمـودی بخـاطر پایـداری گرمـایی زیادشـان یکـی از           هـای سیـستم . شودمی
هایی که بتواننـد    در این میان محیط   . شوندهای ثبت با چگالی بالا محسوب می      نامزدهای حافظه 

  را فراهم سازند بسیار مورد توجـه قـرار         مغناطیسی هایحافظه  برای دی لازم ناهمسانگردی عمو 
اند، زیـرا   توجه زیادی را به خود معطوف ساخته       FeNiو   FeCoهای آلیاژی   نانوسیم .گرفته اند 

های محیط دارندگی و نسبت مربعی مورد نیاز برای      اتوان به و  با تغییر و تنظیم آلیاژ به آسانی می       
 دارای مغنـاطش  FeCo آلیـاژ  ،Ni و Fe ،Co  بعـلاوه بـرخلاف   .دست یافـت ثبت مغناطیسی 

اشباع بزرگ، ناهمسانگردی بلوری کوچک و دمای کوری بالا است کـه آن را بـرای کاربردهـای                  
  . دمای بالا مناسب ساخته است

 بررســی خــواص  وFexCo1-xهــای آلیــاژی ســاخت نانوســیم هــدف مــا در ایــن پــروژه
ها و چگونگی بستگی این خواص به ترکیب آلیاژ و فرکـانس  وری نانوسیممغناطیسی و ساختار بل 

ها نیـز   خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانوسیم       اثر تابکاری بر روی    . بود  متناوب الکترونهشت
 مترها منحنی پسماند آنهـا بـا اسـتفاده از مغنـاطو            پس از ساخت نمونه    .مورد مطالعه قرار گرفت   
هـای  جهت بررسی تـأثیر تابکـاری روی نانوسـیم   .  رسم شد (AGFM)گرادیان نیروی متناوب

سیلۀ هـا بـو  نانوسیم.  شدند تابکاریC°570تحت دمای   ها  ساخته شده در شرایط مختلف، نمونه     
 میکروسکوپ الکترون روبشی ترکیب سنجی شده و بستگی ترکیب آنها بـه فرکـانس               EDSد  مُ

 همچنــین از میکروســکوپ الکتــرون . و غلظــت الکترولیــت بررســی شــدمتنــاوب الکترونهــشت
تعیین پارامترهای قالب و مـشاهدۀ      برای  ) SPM(میکروسکوپ پروبی روبشی     و) SEM(روبشی
ها نظیـر وادارنـدگی قبـل و بعـد از تابکـاری،              سرانجام با مقایسۀ داده    .ها استفاده گردید  نانوسیم

و بررسـی رونـدهای     لـف بـه تحلیـل       ت و تهیۀ نمودارهای مخ    xنسبت مربعی ، طرح پراش اشعۀ       
  . سازی خواص مغناطیسی پرداختیمه شرایط لازم جهت بهیننحاکم و تعیی
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